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Ｗ 波段宽带二次分谐波混频器
许正彬 钱　澄

（东南大学毫米波国家重点实验室，南京 ２１００９６）

摘要：为了增加传统二次分谐波混频器的工作带宽，提出了一种适用于 Ｗ波段的宽带、高中频二次分谐波
混频器结构．该结构采用宽带带通滤波器和低通滤波器替代传统分谐波混频器中的开路枝节和短路枝节，
实现混频器的宽带设计．此外，由于在射频端无需使用侧边平行耦合微带线带通滤波器，所提出的混频器结
构在Ｗ波段可以采用普通微波混合集成电路工艺实现．测试结果表明，利用所提出结构设计的 Ｗ波段二
次分谐波混频器射频工作频带为８０～１０７５ＧＨｚ，中频工作频率可达１８ＧＨｚ．测试结果还表明，在工作频带
内，混频器的单边带变频损耗小于１３７ｄＢ；当射频频率为９２５ＧＨｚ、中频频率为３ＧＨｚ时，变频损耗最小，
约为９ｄＢ．由此可见，在Ｗ波段所提出的混频器结构能实现较大的工作带宽．
关键词：宽带；Ｗ 波段；分谐波混频器
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